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Titre de la thése

Intégration et Fiabilité de nouvelles architectures de cellules mémoires non-volatiles

Directeur de Thése Frédéric LALANDE

Co-encadrant Pierre CANET
Financement CDD de I’Université de Provence
Collaboration STMicroelectronics (Crolles)

‘? 2 M p Laboratoire Matériaux et Microélectronique de Provence
UMR CNRS 6137 - Marseille/Toulon (France)



Samir BOUTAHAR
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Optimisation du fonctionnement des NVM

= Etude par simulation et I'optimisation Grille flottante

des modes d'écriture/effacement dans les
mémoires non-volatiles : application a une —
meémoire simple-poly. Drain Source — 1

Nwell 1 Nwell 2

Outils de simulation/caractérisation

= Mise au point d'une panoplie d'outils de
caractérisation et de simulation permettant
de reéaliser des études prédictives en termes
de performances électriques et de fiabilité
pour différents types de composants et
circuits CMOS.
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